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Estudio de la respuesta magnetoeléctrica en sensores Hall planar sobre sustratos flex-
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Los sensores de efecto Hall Planar han estado ganando prominencia en el campo de los sensores
magnéticos por su alta sensibilidad, su féacil fabricacién, y su bajo ruido [1]. En particular, a bajos
campos éstos sensores exhiben un comportamiento lineal, lo cual combinado con su alta sensibilidad, los
ha convertido en excelentes candidatos para aplicaciones de biosensado para nanoparticulas magnéticas,
y campos magnéticos enddgenos del cuerpo humano [2,3,4]. En este trabajo se presenta el anilisis
de las propiedades magnetoeléctricas de sensores Hall elipticos depositados sobre sustratos flexibles de
Ta/NiFe/Ta, y de Pt/NiFe/Ta. Para ambos tipos de sensores, se caracterizd su respuesta eléctrica
frente a campos magnéticos de +/- Hsat, poniendo especial énfasis en la regidn de respuesta lineal,
a bajos campos. Las medidas magnéticas fueron realizadas aplicando campos magnéticos paralelos y
perpendiculares al eje principal del sensor. Se compararon las sensibilidades obtenidas en la regién lineal
de cada sensor, y ademds, se midié el nivel de ruido en las respuestas del sensor.
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